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Takterzeugung fiir Schaltkreis U 311 D mittels diskreter Bzuelemente

Die angegebenen Schaltungen liefern die Taktimpulse cpl und cpp fiur den Schaltkreis U 311 D.
Die Variante b) mit dem gréBeren Aufwand kann eine grdliere inzahl von Scheltkreiser mit diesen
Spannungen versorgen. Das Grundprinzip (monostabile Kippschaltung) ist fir beide Ancrdnungen
gleich.

Anordnung a)

Wirkungsweise:

Im Ruhezustand ist T1 gesperrt und T2 leitet. Ein O/1-Ubergang em Eingeng bewirkt, deb T1 leitend
wird (1/0-Flanke von cpp). T2 sperrt erst, wenn cie Gate-Source-Spernung etwa - 5 V betrdgt. Durch
den Gate-Vorwiderstand in Verbindung mit der Eingangs- und RuckwirkungskarpezitZt von T2 wird sicher-
gestellt, daB dann bereits U cpp > - 1,5 V ist. Durch den Koppelwiderstand Ry erh&lt das Gate von T
nun negative Spannung und die Schaltung befindet sich im quasistzbilen Zustend, der nech etwa 0,5 us
erreicht wird (dadurch ist die untere Grenze fiir die Zeitdauer des Eingengsimpulses gegeben).

Die Spennung am Gate von T2 wird nun wieder negativer und T2 beginnt zu leiten (1/0-Flanke von cpq)e.
Durch die Schwellspannung von T1 und durch Ry ist wiederum gesichert, daf die C/1-Flarke von cpp be-
ginnt, wenn U ¢pqg > - 1,5 V geworden ist.
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Hinweise:

In der angegebenen Dimensionierung kann die Scheltung durch Schaltkreise der Hochvolt-MlCS-Reihe
angesteuert werden. Durch die Anordnung wird die Signalquelle belastet, wodurch die C/1-Flanke ge-
ringfilgig verlidngert wird (bei der Ansteuerung weiterer Schaltkreise zu bericksichtigen).

Bei voller Aumutzung der Toleranzen fiir die Betriebsspannungen kann die Anordnung nur einen U 311
mit den Taktspannungen versorgen. Ist sichergestellt, daf |U4| nicht kleiner als 27 V wird, dann
ktnnen drei Schieberegister angeschlossen werden.

Liefert die steuernde Quelle Impulse mit griBerer Amplitude oder mit kirzerer 0/1-Flanke, daenn kenn
die zuldssige Taktfrequenz durch Optimierung des Eingangsnetzwerkes bis 20 kHz gesteigert werden.

Datent
Bingangsamplitude 297V
to1 < 0,5 us
Impulsdauer 21 us
Wiederholfrequenz (Tastver- < 8 kHz

héltnis 132) 1



top1 4 us

tcp1LH 3 us
top1BL 0,5 us
tcp2 8 us
tcpaﬂL 3 us
ﬁoszH 0,5 us
Anordnung b)

Wirkungsweise:

Durch die bipolaren Transistoren werden die Innenwiderstinde bei negativer Spannung verringert.
Die Dioden D1 und D2 sorgen bei der 1/0-Flanke bzw. bei O-Potential fUr niedrige Innenwidersténde.
Aus diesem Grunde sind keine ArbeitswiderstZnde erforderlich und die Stromaufnahme der Anordnung
ist wesentlich kleiner &ls die der Variente z).
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finweise:

An beiden Ausgingen ist eine kzpazitive Belastung mit etwa 300 pF zuldssig. Bei voller fusnutzung

der Toleranzen flir die Betriebsspannung kénnen bis zu zehn U 311 engeschlossen werden. Ist |U4| > 26 V,
stei die zuldssige Anzahl auf 30.

Die Daten entsprechen denen der Variante 2). Die maximale Taktfrequenz betriégt jedoch etwz 20 kHz. ™
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